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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol - ;
Min Max Min Max
A 1. 350 1. 750 0. 053 0. 069
Al 0. 100 0. 250 0. 004 0.010
A2 1. 350 1. 550 0. 053 0. 061
b 0. 330 0.510 0.013 0. 020
c 0. 170 0. 250 0. 006 0.010
D 4. 700 5.100 0. 185 0. 200
E 3. 800 4. 000 0. 150 0. 157
El 5. 800 6. 200 0.228 0. 244
e 1. 270 (BSC) 0. 050 (BSC)
L 0. 400 1. 270 0.016 0. 050
0 0° 8° 0° 8°

All specs and applications shown above subject to change without prior notice
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	特性描述
	功能特点
	应用领域
	点光源，线条灯，洗墙灯，舞台灯光系统，室内外视频墙，装饰照明系统
	内部结构框图
	管脚排列
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	输入/输出等效电路
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	1、极限工作条件
	2、推荐工作条件

	芯片参数
	1、电气特性

	功能说明
	1、通信数据协议：
	2、IC接收说明：
	3、AI，BI端口说明：
	AI接收端口内置上拉电阻，BI接收端口内置下拉电阻，一般不建议再外加上下拉电阻。如需外加，
	请咨询我公司，外加过小的电阻可能导致并联点数受到较大影响。
	4、可通过控制器写入以下几类参数：
	TM512AE0可设置参数,所设定参数由控制器写入,保存在E2中
	参数：1.上电亮灯状态+转发模式选择+无信号亮灯状态 
	2.自通道数
	上电亮灯状态选择参数：可选择上电后转发RGBW任意灰度组合的数据，上电亮灯完全自定义，可作为品牌独特
	转发模式选择：灵活的多通道扩流及4色模式解决方案：
	1. 3色/4色选择：选择正确的模式可以在后期写码写参数后的亮灯以及上电亮灯时保证正确的亮灯状态，出
	2. 转发次数：1次（出厂默认），2次，3次，W 3次模式。1次是常规的用法，TM512AE0对收到
	1.5S无信号亮灯参数：设定在1.5S无信号时 画面是保留最后一帧还是恢复为上电亮灯的颜色
	自通道数：自身占用的通道数量。
	出厂参数: 上电亮蓝灯,3色模式,1次转发模式,自通道数1
	写码： 写码时控制器中只要设置”首地址”,不再设置”通道数”，每个TM512AE0根据自己E2中的自
	简单：工程上不用再考虑由于灯具长度不统一带来的填表式写码或布线图中插入空点麻烦，同时彻底解决了实际安
	快捷：由于控制器上只需设定首地址，实际工程中首地址一般设置为1，而控制器中首地址默认值也是1，所以绝
	5、生产中测试过程注意事项：
	1 写码前应将写码器上的 A（D+）,B（D-），GND 3 个口用铜线牢固连接到灯具上并仔细检查。
	2. 整体变测试：先进行 RGB 白黑（或黑-白-黑） 整体同步跳变程序测试，以确认 AB 线是否存
	3. 写参数：如果不采用出厂默认参数，需要将灯具连接起来根据相应写入参数3 色/4 色模式，转发次数
	4. 写自通道数：将同样长度的灯具连接起来，在控制器中根据灯具的通道数选择相等的“自通道数”，然后点
	5. 写码：紧接着开始写码，按快捷写码键即可，无通道数选择。写码成功后，首灯（首个TM512AE0）
	6. 地址验证：写码完成后应用写码器自带的专用测试程序（一般为逐点跑或刷色）进行测试，如果程序跑动正
	7. 重复 4-6，把所有不同长度的灯具都写入自通道数，且进行写码和测试
	注意：自通道数应该只在生产中根据灯具点数写入，工程中一般不应该再写自通道数。如果由于特殊原因在工程中
	1. 重新按最长灯具的通道数来写入自通道数
	2. 快捷写码
	3. 在布线图中根据不足长度的灯具来插入空点。
	6、写码注意事项：
	1 写码前应将写码器上的 A（D+）,B（D-），GND 3 个口用铜线牢固连接到灯具上并仔细检查。
	2. 整体变测试：先进行 RGB 白黑（或黑-白-黑） 整体同步跳变程序测试，以确认 AB 线是否存
	3. 快捷写码： 一般首地址均为 1，所以无需任何参数选择，只要按快捷写码键即可写址。写码成功：首灯
	4. 地址验证：写码完成后应用写码器自带的专用测试程序（一般为逐点跑或刷色）进行测试，如果程序跑动正
	7、写码写参数完成后亮灯说明：
	1. 写码完成后，首灯转发黄灯，之后的的灯均转发白灯
	首灯： 3色：R=22%，G=22%，B=0  4色：R=22%，G=22%，B=0，W=0
	后灯： 3色：R=22%，G=22%，B=22%  4色：R=22%，G=22%，B=22%，W=2
	2. 写转发模式参数+上电亮灯参数+1.5S 无信号状态参数完成后：首灯转发黄灯；之后的的灯按 E2
	3. 写自通道数参数完成后，首灯转发黄灯，之后的的灯均转发绿灯。
	首灯： 3色：R=22%，G=22%，B=0  4色：R=22%，G=22%，B=0，W=0
	后灯： 3色：R=0，G=22%，B=0  4色：R=0，G=22%，B=0，W=0
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	VCC
	24V
	12V
	5V
	注：当供电电压大于12V 时，应注意 RA/RB 封装和阻值的功率匹配，以防AB线错接24V时RA/
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